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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光二极管（LED）。有机发光二极管支撑在涂
有铟/锡氧化物（ITO）的玻璃基板105上。有机发光二极管包括覆盖ITO 
110涂覆的玻璃基板105的非晶硅（α-Si）电阻层115。有机发光二极管
100还包括覆盖非晶硅（α-Si）电阻层115的聚苯胺（PANI）层120和覆
盖PANI层120的有机发光层125.并且，有机发光二极管100还包括覆盖发
光层125的导电电极层130.在优选实施例中，非晶硅（α-Si）电阻层115
用作发光层125。限流层，用于限制在ITO 110涂覆的玻璃基板105和导
电电极层130之间在1000mA / cm 2的最大可允许电流密度下进行的电流
密度。在另一个优选实施例中，非晶硅（α-Si）电阻层115用作电流分布
层，用于分配在ITO涂覆的玻璃基板和导电电极层之间传导的电流。因
此，最小电流密度与最小电流密度之间的差值在1000mA / cm2的最大可
允许电流密度差之下​​。总之，本发明公开了一种有机发光二极管
（LED）100，其包括用作限流的无机层115层。
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